
● Высокая энерготермоциклостойкость (более 100000 циклов, ∆Т =
100° С), надежная работа приборов при коммутации больших то-
ков (до 1250 А) в тяжелых условиях эксплуатации 

● Прижимная конструкция, возможность реализации различных вариан-
тов силовых схем: 
▪ одиночный прибор (диод, тиристор, оптотиристор  или симистор);
▪ два прибора, включенных параллельно;
▪ два последовательно или встречно соединенных прибора (с общим ка-
тодом или анодом); 
▪ два прибора, включенных встречно-параллельно;
▪ асимметричный тиристор с обратным диодом  и др.
● Ширина основания 20 мм, 34 мм, 50 мм, 60 мм и 70 мм
Области применения: 
▪ Выпрямительные мосты  ▪ Регуляторы переменного тока  ▪ "Мягкий" пуск электродви-
гателя переменного тока  ▪ Управление двигателем постоянного тока 
▪ Входные выпрямители для инверторов  ▪ Контроль температуры (на-
пример, для печей, химических процессов)  ▪ Управление скоростью враще-
ния электродвигателя переменного тока  ▪ Прерыватели постоянного тока  ▪ Ин-
дукционный нагрев  ▪ Источники бесперебойного питания  ▪ Электросварка 

Features: 
▪ Compact plastic packages
▪ Power and control terminals are isolated from metal baseplate. Isolation
voltage is more than 2500 V (RMS). 
▪ Heat from chips is transferred through aluminium nitride ceramic isolator
and metal baseplate 

▪ Precise internal pressure contacts for high reliability
▪ Under operation cycling mode (not less than 105 cycles under ∆Тj = 100ºС)

Typical applications: 
▪ Bridge rectifier  ▪ AC/AC converters  ▪ AC motor soft starters  ▪ DC motor control  ▪
Input rectifier for inverters  ▪ Temperature control (e.g. for ovens, chemical 
processes  ▪ AC motor rotation velocity control  ▪ DC interrupters  ▪ Inductive 
heating   ▪ Uninterrupted power supplies 
▪ Electronic welding

Диодные тиристорные симисторные оптотиристорные модули одиночные ключи полумосты НИЗКОЧАСТОТНЫЕ, БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ, 
ЧАСТОТНО-ИМПУЛЬСНЫЕ (до 1250 А / 4400 В) Основные особенности: 
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МДД40 МДД500 МДД500 МДД63 МДД630 МДД630 МДД80 МДД800 МДД800 МТД(МДТ)100 МТД(МДТ)1000 МТД(МДТ)1000 МТД(МДТ)1200 
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МТД(МДТ)630 МТД(МДТ)80 МТД(МДТ)800 МТД(МДТ)800 МТТ100 МТТ1000 МТТ1000 МТТ1200 МТТ1200 МТТ125 МТТ160 МТТ25 МТТ250 МТТ320 
МТТ40 МТТ400 МТТ500 МТТ500 МТТ63 МТТ630 МТТ630 МТТ80 МТТ800 МТТ800
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ОБОЗНАЧЕНИЯ  ПРИБОРОВ TYPE DESIGNATIONS 
 

М ■ ■ ■ ■ ■ ■   М ■ ■ ■ ■ ■ ■  
       буква М обозначает "модуль"         letter code M, for "module" 
       буквы, обозначающие 

полупроводниковые элементы 
модуля: 
Д – диод выпрямительный, 
Т – тиристор низкочастотный, 
ТС – тиристор симметричный 
(триак), 
ДЧ – диод 
быстровосстанавливающийся 
ТБ – тиристор 
быстродействующий, 
ТБИ  тиристор 
быстродействующий частотно 
импульсный 
ТО – тиристор оптронный 

        letter code for subtype of 
module: 
 
Д – rectifier diode, 
T–phase control thyristor, 
ТС – triac, 
 
ДЧ - fast recovery diode,  
 
ТБ – fast thyristor,  
 
ТБИ – fast switching thyristor 
 
 
ТО - optothyristors 

       обозначение конструктивного 
исполнения модуля 

        designation of construction 
version of module 

       максимально допустимый средний 
ток в открытом состоянии или 
максимально допустимое 
эффективное значение тока (А) 

        max. average current, max RMS 
forward current for triacs 

       класс по повторяющемуся 
напряжению 

        class according to VDRM, VRRM 

       группа по (dVD/dt)crit или группа по 
времени обратного восстановления 
(для ДЧ) 

        group according to (dvD/dt)crit or 
according to trr (for ДЧ) 

       группа по времени выключения 
(для ТБ, ТБИ) 

        group according to tq (for ТБ, 
ТБИ) 

Для новых конструкций (например, для модулей шириной 
60мм) после буквы "М" ставится цифра 1 для единичного 
ключа или цифра 2 для двухключевой схемы (М2Т, М2Д 
соответствуют МТТ, МДД) 

    For new designs (e.g. for module of width 60 mm) 
there is numeral 1 after the letter "M" for single 

switch or numeral 2 – for half (M2T, М2Д 
correspond to MTT, МДД) 
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МОДУЛИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ MODULES FOR PHASE CONTROL 

ширина 
корпуса 
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МОДУЛИ ДИОДНЫЕ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ DIODE MODULES FOR PHASE CONTROL 
VRRM IRRM IT(AV)

(TC  °C) IFRMS IFSM i2t VTM /ITM VT(TO) 
VTО rT Rthjc Tjmax Visol w Тип 

Type 
V mA A A kA A2s103 V/A V mΩ °C/W °C V kg 

Корпус
Реком. 

охладители. 
Rec. heatsinks. 

Схема 
Circiut 

 ширина корпуса 20мм   case width 20mm 
МДД-40 400-1600 20 40(100) 63 1.2 7.2 1.35/125 0.95 1.60 0.680 140 2500 
МДД-63 400-1600 20 63(100) 100 1.6 12.8 1.35/200 0.95 1.60 0.460 140 2500 
МДД-80 400-1600 20 80(100) 125 2.0 20.0 1.35/250 0.95 1.60 0.390 140 2500 

0.2 MTD1 
O24 
O34 
О55 

 ширина корпуса 34мм    case width 34mm 
М2Д-160■ 2400-3200 40 180(85) 280 5.5 150 1.25/502 0.85 0.85 0.18 125 3000 
М2Д-200■ 1200-2200 40 211(85) 330 7.0 245 1.05/628 0.77 0.54 0.18 125 3000 
МДД-125 400-1600 40 125(92) 195 5.0 125 1.35/392 0.90 0.65 0.190 125 2500 
МДД-160 400-1600 40 160(89) 250 6.0 180 1.25/502 0.90 0.55 0.18 125 2500 

0.5 MTD2 

O25 
O35 
O45 
О55 

 ширина корпуса 50мм    case width 50mm 
М2Д-250■ 2600-3200 50 286(85) 450 9.0 405 1.15/785 0.85 0.38 0.125 125 3000 
М2Д-320■ 1200-2400 50 328(85) 515 11 605 1.00/1005 0.77 0.25 0.125 125 3000 
МДД-320■ 1200-2400 50 400(85) 515 8.3 344 1.20/1005 0.84 0.45 0.125 150 2500 
МДД-200 400-1600 50 200(89) 314 7.0 245 1.35/628 0.9 0.60 0.13 125 2500 
МДД-250 400-1600 50 250(85) 390 11 605 1.25/785 0.9 0.56 0.12 125 2500 

0.8 MT3 

O26 
O36 
O46 
О55 
О56 

 ширина корпуса 50мм   case width 50mm 
М1Д1-400■ 3400-4000 50 530(85) 730 12 720 1.35/1256 0.9 0.46 0.068 140 3000 
М1Д1-500■ 2400-3200 50 705(85) 910 15 1125 1.2/1570 0.85 0.29 0.068 150 3000 
М1Д1-630■ 1200-2200 50 830(85) 1160 19 1780 1.15/1978 0.77 0.18 0.068 150 2500 
М1Д-400 1900-2800 50 600(85) 870 18 1620 1.20/1256 0.90 0.30 0.068 140 3000 
М1Д-500 1300-2600 50 730(85) 1010 20 2000 1.20/1570 0.85 0.25 0.068 150 2500 
М1Д-630 200-1200 50 850(85) 1170 24 2880 1.15/1978 0.80 0.15 0.068 150 2500 

0.8 MTD4 
O46 
О55 
О56 

 ширина корпуса 60мм  case width 60mm 
М2Д1-400■ 3400-4000 50 530(85) 730 12 720 1.35/1256 0.9 0.46 0.068 140 3000 
М2Д1-500■ 2400-3200 50 705(85) 910 15 1125 1.2/1570 0.85 0.29 0.068 150 3000 
М2Д1-630■ 1200-2200 50 830(85) 1160 19 1780 1.15/1978 0.77 0.18 0.068 150 2500 
М2Д-400 1900-2800 50 600(85) 870 18 1620 1.20/1256 0.90 0.30 0.068 140 3000 
М2Д-500 1300-2600 50 730(85) 1010 20 2000 1.20/1570 0.85 0.25 0.068 150 2500 
М2Д-630 200-1200 50 850(85) 1170 24 2880 1.15/1978 0.80 0.15 0.068 150 2500 

1.5 MTD5 O47 
О56 

■ Новые приборы ■ New devices
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МОДУЛИ ДИОДНЫЕ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ DIODE MODULES FOR PHASE CONTROL 

VRRM IRRM IT(AV)

(TC  °C) IFRMS IFSM i2t VTM /ITM VT(TO) 
VTО rT Rthjc Tjmax Visol w Тип 

Type 
V mA A A kA A2s103 V/A V mΩ °C/W °C V kg 

Корпус 
Реком. 

охладители. 
Rec. heatsinks. 

Схема 
Circiut 

ширина корпуса 70мм    case width 
70mm 

М1Д2-630 ■ 2900-4400 100 920(85) 1190 20 2000 1.60/1978 1.00 0.30 0.042 150 3000 

М1Д-800 ■ 1900-2800 100 1110(85) 1420 28 3920 1.40/2512 0.90 0.18 0.042 150 3000 

М1Д-1000■ 400-1800 100 1260(85) 1610 32 5120 1.35/3140 0.85 0.12 0.042 150 3000 

2.9 MTD6 О55 
О56 

ширина корпуса 77мм  case width 
77mm 

М2Д2-630 ■ 2900-4400 70 760(100) 1190 20 2000 1.60/1978 1.00 0.30 0.042 150 3000 

М2Д2-800 ■ 1900-2800 70 910(100) 1420 28 3920 1.40/2512 0.90 0.18 0.042 150 3000 

М2Д2-1000■ 400-1800 70 1030(100) 1610 32 5120 1.35/3140 0.85 0.12 0.042 150 3000 

4.5 MTD7 О56 

■ Новые приборы
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МОДУЛИ ТИРИСТОРНЫЕ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ THYRISTOR MODULES FOR PHASE CONTROL 
 
 
 

VDRM 

VRRM 
IDRM 

IRRM 
IT(AV) 

(TC  °C) ITRMS ITSM i2t VTM /ITM VT(TO) rT (di/dt)crit tq 
(typ) (dv/dt)crit VGT IGT Rthjc T j Visol w Тип 

Type 
V mA A A kA A2s103 V/A V mΩ A/µs µs V/µs V mA °C/W °C V kg 

Корпус 

Реком. 
охладители. 

Rec. heatsinks 
 

Схема 
Circuit 

 

 ширина корпуса 20мм                                                                                                                                                                      case width 20mm 
 

МТТ-40 400-1600 15 40(85) 63 0.8 3.2 1.50/125 1.00 3.80 200 100 500 3.5 150 0.680 125 2500 

МТТ-63 400-1600 15 63(85) 100 1.2 7.2 1.50/200 0.95 3.00 200 100 500 3.5 150 0.460 125 2500 

МТТ-80 400-1200 15 80(75) 125 1.6 12.8 1.50/250 0.90 2.00 200 100 500 3.5 150 0.450 125 2500 

0.2 MTD1 
O24 
O34 
О55 

 

 

 ширина корпуса 34мм                                                                                                                                                                       case width 34mm 
 

М2Т-100■ 2600-3200 25 116(85) 180 3.5 61 1.75/314 1.15 2.6 200 200-400 500-1600 2.5 200 0.180 125 3000 

М2Т-125■ 1800-2400 25 140(85) 220 4.0 80 1.53/392 1.05 1.5 200 160-320 500-1600 2.5 200 0.180 125 3000 

М2Т-160■ 400-1600 25 180(85) 280 5.0 125 1.20/502 0.9 0.75 200 100-200 500-1600 2.5 200 0.180 125 3000 

М2Т-200■ 400-1200 25 218(85) 340 5.5 151 1.15/628 0.83 0.58 200 80-160 500-1600 2.5 200 0.180 130 3000 

МТТ-100 400-1600 25 100(85) 160 2.5 31 1.80/314 1.15 2.40 320 250 500 3.5 200 0.220 125 2500 

МТТ-125 400-1600 25 125(85) 195 3.0 45 1.75/392 1.10 1.80 320 160,250 500 3.5 200 0.190 125 2500 

МТТ-160 400-1600 25 160(85) 250 4.5 101 1.50/502 1.00 1.05 320 250 500 3.5 200 0.180 125 2500 

МТТ1-200 600-1400 30 200(73) 314 5.0 125 1.80/628 0.95 1.25 500 80 500,1000 3.5 200 0.18 130 2500 

0.5 MTD2 

O25 
O35 
O45 
О55 

 

 

 

 

 ширина корпуса 50мм                                                                                                                                                                     case width 50mm 
 

М2Т1-160■ 2600-3200 40 175(85) 275 5.0 125 1.70/502 1.15 1.50 200 200-400 500-1600 2.5 200 0.125 125 3000 

М2Т1-200■ 1800-2400 40 210(85) 330 7.0 245 1.45/628 1.05 0.85 200 160-320 500-1600 2.5 200 0.125 125 3000 

М2Т-250■ 1200-1800 40 280(85) 440 8.0 320 1.25/785 0.95 0.5 200 100-200 500-1600 2.5 200 0.125 130 3000 

М2Т1-320■ 600-1200 40 375(85) 540 10 500 1.18/1005 0.85 0.35 200 80-160 500-1600 2.5 200 0.125 140 3000 

МТТ-200 400-1600 40 200(85) 314 6.0 180 1.65/628 1.05 0.95 320 250 500 3.5 200 0.13 125 2500 

МТТ-250 400-1600 40 250(85) 390 7.0 245 1.50/785 1.05 0.53 320 250 500 3.5 200 0.12 125 2500 

0.8 MTD3 

O26 
O36 
O46 
О55 
О56 

 

 

 

■ Новые приборы                        ■ New devices  
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МОДУЛИ ТИРИСТОРНЫЕ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ THYRISTOR MODULES FOR PHASE CONTROL 
 

VDRM 

VRRM 
IDRM 

IRRM 
IT(AV) 

(TC  °C) ITRMS ITSM i2t VTM /ITM VT(TO) rT (di/dt)crit tq 
(typ) (dv/dt)crit VGT IGT Rthjc T j Visol w Тип 

Type 
V mA A A kA A2s103 V/A V mΩ A/µs µs V/µs V mA °C/W °C V kg 

Корпус 
Реком. 

охладители. 
Rec. heatsinks. 

Схема 
Circuit 

 

 ширина корпуса 50мм                                                                                                                                                                case width 50mm 
М1Т-250■ 3400-4000 50 300(85) 470 6.0 180 1.80/785 1.2 1.0 200 320-450 500-1600 2.5 250 0.068 125 3000 
М1Т-320■ 2600-3200 50 357(85) 560 8.0 320 1.58/1005 1.00 0.735 200 200-400 500-1600 2.5 250 0.068 125 3000 
М1Т1-400■ 2000-2400 50 407(85) 640 9.0 405 1.43/1256 1.02 0.42 200 160-320 500-1600 2.5 250 0.068 125 3000 
М1Т1-500■ 800-1800 50 500(85) 785 13 845 1.37/1570 0.95 0.3 200 100-200 500-1600 2.5 250 0.068 130 3000 
M1T-400 1300-1800 50 460(85) 720 13 845 1.35/1256 0.92 0.32 200 100-200 500-1600 2.5 300 0.068 125 2500 
М1Т-500 400-1200 50 545(85) 855 14 980 1.27/1570 0.85 0.27 200 63-125 500-1600 2.5 300 0.068 130 2500 
М1Т-630 400-1200 50 660(85) 1035 17 1445 1.30/1978 0.81 0.25 200 80-160 500-1600 2.5 300 0.068 140 2500 

0.8 MTD4 
O46 
О55 
О56 

 

 ширина корпуса 60мм                                                                                                                                                                    case width 60mm 
М2Т1-250■ 3000-4000 50 300(85) 470 6.0 180 1.80/785 1.2 1.0 200 320-450 500-1600 2.5 250 0.068 125 3000 
М2Т-320■ 2600-3200 50 357(85) 560 8.0 320 1.58/1005 1.00 0.735 200 200-400 500-1600 2.5 250 0.068 125 3000 
М2Т1-400■ 1800-2400 50 407(85) 640 9.0 405 1.43/1256 1.02 0.42 200 160-320 500-1600 2.5 250 0.068 125 3000 
М2Т-400 1300-1800 50 460(85) 720 13 845 1.35/1256 0.92 0.32 200 100-200 500-1000 2.5 300 0.068 125 2500 
М2Т1-500■ 800-1800 50 500(85) 785 13 845 1.37/1570 0.95 0.3 200 100-200 500-1600 2.5 250 0.068 130 3000 
М2Т-500 200-1200 50 545(85) 855 14 980 1.27/1570 0.85 0.27 200 63-125 500-1000 2.5 300 0.068 130 2500 
М2Т-630 400-1200 50 660(85) 1035 17 1445 1.30/1978 0.81 0.25 200 80-160 500-1000 2.5 300 0.068 140 2500 

1.5 MTD5 O47 
О56 

 
 

 
 

 

 ширина корпуса 70мм                                                                                                                                                                     case width 
70mm 
М1Т2-400 3600-4000 70 492(85) 770 15 1125 1.75/1256 1.18 0.62 200 320-450 500-1000 2.5 300 0.042 125 3000 
М1Т2-500 ■ 2900-3400 70 570(85) 890 18 1620 1.70/1570 1.10 0.40 200 200-400 500-1000 2.5 300 0.042 125 3000 
М1Т1-630 ■ 1900-2800 70 660(80) 1030 20 2000 1.75/1978 1.05 0.35 200 160-320 500-1000 2.5 300 0.042 125 3000 
М1Т-800 ■ 1300-1800 70 840(80) 1310 23 2645 1.65/2512 1.00 0.20 200 100-200 500-1000 2.5 300 0.042 130 3000 
М1Т-1000 ■ 400-1200 70 1020(85) 1600 28 3920 1.50/3140 0.90 0.15 200 80-160 500-1000 2.5 300 0.042 140 3000 

2.9 MTD6 О55 
О56 

 

 
ширина корпуса 77мм                                                                                                                                                                                case width 77 mm 
М2Т2-400 3600-4000 70 492(85) 770 15 1125 1.75/1256 1.18 0.62 200 320-450 1000 2.5 300 0.042 125 3500 
М2Т2-500 ■ 2900-3400 70 570(85) 890 18 1620 1.70/1570 1.10 0.40 200 200-400 1000 2.5 300 0.042 125 3500 
М2Т2-630 ■ 1900-2800 70 660(80) 1030 20 2000 1.75/1978 1.05 0.35 200 160-320 1000 2.5 300 0.042 125 3000 
М2Т2-800 ■ 1300-1800 70 840(80) 1310 23 2645 1.65/2512 1.00 0.20 200 100-200 1000 2.5 300 0.042 130 3000 
М2Т2-1000 ■ 400-1200 70 1020(85) 1600 28 3920 1.50/3140 0.90 0.15 200 80-160 1000 2.5 300 0.042 140 3000 

4.5 MTD7 О56 

 
 

 
 

 

 

■ Новые приборы                      ■ New devices 
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МОДУЛИ ТИРИСТОРНО-ДИОДНЫЕ THYRISTOR-DIODE, DIODE-THYRISTOR 
И ДИОДНО-ТИРИСТОРНЫЕ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ MODULES FOR PHASE CONTROL 
 

VDRM 

VRRM 
IDRM 

IRRM 
IT(AV) 

(TC  °C) 
ITRMS 

IFRMS 

ITSM 

IFSM 
i2t VTM /ITM VT(TO) 

VTО rT (di/dt)crit tq 
(typ) (dv/dt)crit VGT IGT Rthjc T j Visol w 

Тип 
Type 

V mA A A kA A2s103 V/A V mΩ A/µs µs V/µs V mA °C/W °C V kg 

Рис 
Fig 

Реком. 
охладители. 
№ позиции 

Rec. heatsinks. 
№ pos 

Схема 
Circuit 

 ширина корпуса 20мм                                                                                                                                                              case width 20mm 
МТД-40 
МДТ-40 400-1600 15 40(85) 63 0.8 3.2 1.50/125 1.15 2.40 200 100 500 3.5 150 0.680 125 2500 

МТД-63 
МДТ-63 400-1600 15 63(85) 100 1.2 7.2 1.50/200 1.15 2.40 200 100 500 3.5 150 0.460 125 2500 

МТД-80 
МДТ-80 400-1200 15 80(75) 125 1.6 12.8 1.50/250 1.15 2.40 200 100 500 3.5 150 0.450 125 2500 

0.2 MTD1 
O24 
O34 
О55 

 

 

 

 

 ширина корпуса 34мм                                                                                                                                                               case width 34mm 
МТД1-100■ 

МДТ1-100■ 2600-3200 25 116(85) 182 3.5 61 1.75/314 1.15 2.6 200 200-400 500-1600 2.5 200 0.180 125 3000 

МТД1-125■ 

МДТ1-125■ 1800-2400 25 140(85) 219 4.0 80 1.53/292 1.05 1.5 200 160-320 500-1600 2.5 200 0.180 125 2500 

МТД1-160■ 

МДТ1-160■ 400-1600 25 180(85) 282 5.0 125 1.20/502 0.9 0.75 200 100-200 500-1600 2.5 200 0.180 125 2500 

МТД1-200■ 

МДТ1-200■ 400-1200 30 218(85) 342 5.5 151 1.15/628 0.83 0.58 200 800-160 500-1600 2.5 200 0.180 130 2500 

МТД-100 
МДТ-100 400-1600 25 100(85) 160 2.5 31.0 1.80/314 1.15 2.40 200 250 500 3.5 200 0.220 125 2500 

МТД-125 
МДТ-125 400-1600 25 125(85) 195 3.0 45.0 1.75/392 1.10 1.80 200 250 500 3.5 200 0.190 125 2500 

МТД-160 
МДТ-160 400-1600 25 160(85) 250 4.5 101.0 1.50/502 1.00 1.05 200 250 500 3.5 200 0.180 125 2500 

0.5 MTD2 

O25 
O35 
O47 
О55 

 

 

 

 

 ширина корпуса 50мм                                                                                                                                                                case width 50mm 
МТД2-160■ 

МДТ2-160■ 2600-3200 40 172(85) 270 5.0 125 1.70/502 1.15 1.50 200 200-400 500-1600 2.5 250 0.13 125 3000 

МТД2-200■ 

МДТ2-200■ 1800-2400 40 207(85) 324 7.0 245 1.45/628 1.05 0.85 200 160-320 500-1600 2.5 250 0.13 125 2500 

МТД1-250■ 

МДТ1-250■ 1200-1800 40 269(85) 422 8.0 320 1.25/785 0.95 0.5 200 100-200 500-1600 2.5 250 0.13 130 2500 

МТД1-320■ 

МДТ1-320■ 600-1200 40 360(85) 529 10 500 1.2/1005 0.85 0.35 200 80-160 500-1600 2.5 250 0.13 140 2500 

МТД-200 
МДТ-200 400-1600 30 200(85) 314 6.0 180 1.65/628 1.05 0.95 200 250 500 2.5 200 0.13 125 2500 

МТД-250 
МДТ-250 400-1600 30 250(85) 390 7.0 245 1.50/785 1.05 0.53 320 250 500 2.5 200 0.12 125 2500 

0.8 MTD3 

O26 
O36 
O46 
О55 
О56 

 

 

 

 

■ Новые приборы                 ■ New devices (preliminary data) 

г.Минск тел.8(017)2005646 www.fotorele.net Диодные тиристорные симисторные оптотиристорные модули одиночные ключи полумосты мтт-80 100 160 320 minsk17@tut.by

радиодетали электронные компоненты со склада и под заказ
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МОДУЛИ ТИРИСТОРНО-ДИОДНЫЕ THYRISTOR-DIODE, DIODE-THYRISTOR 
И ДИОДНО-ТИРИСТОРНЫЕ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ MODULES FOR PHASE CONTROL 
   

VDRM 

VRRM 
IDRM 

IRRM 
IT(AV) 

(TC  °C) 
ITRMS 

IFRMS 

ITSM 

IFSM 
i2t VTM /ITM VT(TO) 

VTО rT (di/dt)crit tq 
(typ) (dv/dt)crit VGT IGT Rthjc T j Visol w Тип 

Type 
V mA A A kA A2s103 V/A V mΩ A/µs µs V/µs V mA °C/W °C V kg 

Рис 
Fig 

Реком. 
охладители. 

Rec. heatsinks. 

Схема 
Circuit 

 

  
ширина корпуса 60мм                                                                                                                                                                     case width 60mm 

МТД2-250■ 

МДТ2-250■ 3000-4000 50 300(85) 470 6.0 180 2.0/785 1.2 1.0 200 320-450 500-1000 2.5 250 0.068 125 3000 

МТД1-400■ 

МДТ1-400■ 1800-2400 50 407(85) 640 9.0 405 1.45/1256 1.02 0.42 200 160-320 500-1000 2.5 250 0.068 125 2500 

МТД1-500■ 

МДТ1-500■ 800-1800 50 500(85) 785 13 845 1.35/1570 0.95 0.3 200 100-200 500-1000 2.5 250 0.068 130 2500 

МТД-320■ 

МДТ-320■ 2600-3200 50 357(85) 560 8.0 320 1.60/1005 1.00 0.735 200 200-400 500-1000 2.5 250 0.068 125 3000 

МТД-400 
МДТ-400 1300-1800 50 460(85) 720 13 845 1.35/1256 0.92 0.32 200 100-200 500-1000 2.5 300 0.068 125 2500 

МТД-500 
МДТ-500 200-1200 50 545(85) 855 14 980 1.27/1570 0.85 0.27 200 63-125 500-1000 2.5 300 0.068 130 2500 

МТД-630 
МДТ-630 200-1200 50 660(85) 1035 15 1125 1.30/1978 0.81 0.25 200 80-160 500-1000 2.5 300 0.068 140 2500 

1.5 MTD5 O47 
О56 

 

 
ширина корпуса 77мм                                                                                                                                                                                   case width 77mm 

МТД2-400■ 

МДТ2-400■ 3600-4000 70 492(85) 770 15 1125 1.75/1256 1.18 0.62 200 320-450 1000 2.5 300 0.042 125 3500 

МТД2-500■ 

МДТ2-500■ 2900-3400 70 570(85) 890 18 1620 1.70/1570 1.10 0.40 200 200-400 1000 2.5 300 0.042 125 3500 

МТД2-630■ 

МДТ2-630■ 1900-2800 70 660(80) 1030 20 2000 1.75/1978 1.05 0.35 200 160-320 1000 2.5 300 0.042 125 3000 

МТД2-800■ 

МДТ2-800■ 1300-1800 70 840(80) 1310 23 2645 1.65/2512 1.00 0.20 200 100-200 1000 2.5 300 0.042 130 3000 

МТД2-1000■ 

МДТ2-1000■ 400-1200 70 1020(85) 1600 28 3920 1.50/3140 0.90 0.15 200 80-160 1000 2.5 300 0.042 140 3000 

4.5 MTD7 О56 

 

 

 

 
* 

■ Новые приборы                         ■ New devices  

г.Минск тел.8(017)2005646 www.fotorele.net Диодные тиристорные симисторные оптотиристорные модули одиночные ключи полумосты мтт-80 100 160 320 minsk17@tut.by

радиодетали электронные компоненты со склада и под заказ
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МОДУЛИ ТИРИСТОРНЫЕ, ДИОДНО-ТИРИСТОРНЫЕ FAST THYRISTOR, FAST DIODE 
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ THYRISTOR MODULES 

 

г.Минск тел.8(017)2005646 www.fotorele.net Диодные тиристорные симисторные оптотиристорные модули одиночные ключи полумосты мтт-80 100 160 320 minsk17@tut.by

радиодетали электронные компоненты со склада и под заказ
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МОДУЛИ ДИОДНЫЕ БЫСТРОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕСЯ FAST DIODE MODULES 
 

VRRM IRRM IF(AV) 

(TC ) IFRMS IFSM i2t VTM /ITM VTО rT Rthjc trr Tjmax Visol w Тип 
Typ 

V mA A (°C) A kA A2s103 V/A V mΩ °C/W µs °C V kg 

Рис 
Fig 

Реком. 
охладители. 

Rec. heatsinks. 
Cхема 
Circiut 

 

 ширина корпуса 20мм                                                                                                                                                                      case width 20mm 
М2ДЧ-40 ■ 400-1600 30 40(85) 63 1.6 12.8 2.2(125) 1.2 6.0 0.68 0.50-1.00 125 2500 
М2ДЧ-63 ■ 400-1600 30 63(85) 100 1.8 16.2 2.2(200) 1.2 5.0 0.46 0.63-1.00 125 2500 
М2ДЧ-80 ■ 400-1400 30 80(85) 125 2.0 20.0 2.2(250) 1.2 4.4 0.39 0.63-1.00 125 2500 

0.2 MTD1 
O24 
O34 
О55 

 

 ширина корпуса 34мм                                                                                                                                                                     case width 34mm 

МДЧДЧ-160 300-1400 20 160(85) 250 4.5 100 1.80/502 1.30 1.60 0.22 5 140 2500 0.5 MTD2 
O25 
O35 
O45 
О55 

 

 ширина корпуса 50мм                                                                                                                                                                     case width 50mm 

МДЧ-400 400-1800  400(98) 628 10 500 1.80/502 0.95 0.4 0.06 1-5 140 2500 

МДЧ1-400 800-2500  400(88) 628 10 500  1.05 0.7 0.06 1-5 140 2500 
0.5 MTD3 

O46 
О55 
О56 

 

 
 

 

 

 ширина корпуса 50мм                                                                                                                                                                        case width 50mm 
М1ДЧ-250 1900-2800 50 450(85) 555 12 720 1.60/785 1.20 0.50 0.068 2.5-8 140 3000 
М1ДЧ-320 1300-1800 50 490(85) 600 14 980 1.55/1005 1.15 0.40 0.068 2.5-8 140 2500 
М1ДЧ-400 200-1200 50 530(85) 650 16 1280 1.50/1256 1.10 0.30 0.068 2.5-8 140 2500 

0.8 MTD4 
O46 
О55 
О56 

 

 

 ширина корпуса 60мм                                                                                                                                                                   case width 60mm 
М2ДЧ-250 1900-2800 50 450(85) 555 12 720 1.60/785 1.20 0.50 0.068 2.5-8 140 3000 
М2ДЧ-320 1300-1800 50 490(85) 600 14 980 1.55/1005 1.15 0.40 0.068 2.5-8 140 2500 
М2ДЧ-400 200-1200 50 530(85) 650 16 1280 1.50/1256 1.10 0.30 0.068 2.5-8 140 2500 

1.5 MTD5 O47 
О56 

 
 

 

 

 ширина корпуса 70мм                                                                                                                                                                      case width 70mm 
М1ДЧ-500 ■ 2900-4400 100 730(85) 940 16 1280 1.80/1570 1.20 0.50 0.042 2.5-8 150 3000 
М1ДЧ-630 ■ 1900-2800 100 820(85) 1060 20 2000 1.65/1978 1.15 0.35 0.042 2.5-8 150 3000 
М1ДЧ-800 ■ 400-1800 100 930(85) 1280 24 2880 1.50/2512 1.10 0.24 0.042 2.5-8 150 3000 

2.9 MTD6 O55 
О56  

■ Новые приборы                   ■ New devices  
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радиодетали электронные компоненты со склада и под заказ
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МОДУЛИ ТИРИСТОРНЫЕ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ FAST THYRISTOR  MODULES 
 

VDRM 

VRRM 
IDRM 

IRRM 
IT(AV) 

(TC  °C) ITRMS ITSM i2t VTM /ITM VT(TO) rT (diT/dt)crit tq (dvD/dt)crit VGT IGT Rthjc Tjmax Visol w Тип 
Typ 

V mA A A kA A2s103 V/A V mΩ A/µs µs V/µs V mA °C/W °C V kg 

Рис 
Fig 

Реком. 
охладители. 

Rec. heatsinks 

Cхема 
Circiut 

 ширина корпуса 20мм                                                                                                                                                                       case width 20mm 
400-800 20 40(85) 63 1 5.0 2.2/125 1.1 5.0 125 16,25,32,40 100-1000 3.0 200 0.46 125 2500 
800-1400 20 40(85) 63 1 5.0 2.2/125 1.1 5.0 125 25,32,40 100-1000 3.0 200 0.46 125 2500 М2ТБ-40 ■ 
1400-1600 20 40(85) 63 1 5.0 2.2/125 1.1 5.0 125 32,40 100-1000 3.0 200 0.46 125 2500 
400-800 20 63(85) 100 1.1 6.0 2.2/200 1.4 4.0 125 16,25,32,40 100-1000 3.0 200 0.39 125 2500 
800-1400 20 63(85) 100 1.1 6.0 2.2/200 1.4 4.0 125 25,32,40 100-1000 3.0 200 0.39 125 2500 М2ТБ-63 ■ 
1400-1600 20 63(85) 100 1.1 6.0 2.2/200 1.4 4.0 125 32,40 100-1000 3.0 200 0.39 125 2500 

0.2 MTD1 
O24, 
O34 
О55 

 ширина корпуса 34мм                                                                                                                                                                                    case width 34mm 

МТБTБ-100 500-1000 25 100(85) 160 4 80 1.8/314 1.10 1.80 500 40 1000 3.5 250 0.220 125 2500 0.5 MTD2 
O25 
O35 
O45 
О55 

 

 

 ширина корпуса 50мм                                                                                                                                                                      case width 50mm 

МТБ-320 600-1400  320(100) 502(85) 7 245  1.15 0.5 500 63 500.1000 4.0 500 
0.06 

130 2500 

МТБ1-320 600-1800  320(98) 502(85) 6 180  1.25 0.5 500 125 500.1000 4.0 500 0.06 130 2500 
0.8 MTD3 

O26 
O36 
O46 
О55 
О56 

 

 

 

 ширина корпуса 50мм                                                                                                                                                                        case width 50mm 
М1ТБ-250 1900-2800 50 315(85) 490 8 320 1.87/785 1.40 0.60 200 32-63 500-1000 2.5 300 0.068 125 3000 
М1ТБ-320 1300-1800 50 330(85) 510 9 405 1.85/1005 1.35 0.50 200 25-50 500-1000 2.5 300 0.068 125 2500 
М1ТБ-400 200-1200 50 400(80) 625 10 500 1.70/1256 1.30 0.35 200 12.5-40 500-1000 2.5 300 0.068 125 2500 

0.8 MTD4 
O46 
О55 
О56 

 

 ширина корпуса 60мм                                                                                                                                                                                 case width 60mm 
М2ТБ-250 1900-2800 50 315(85) 490 8 320 1.87/785 1.40 0.60 200 32-63 500-1000 2.5 300 0.068 125 3000 
М2ТБ-320 1300-1800 50 330(85) 510 9 405 1.85/1005 1.35 0.50 200 25-50 500-1000 2.5 300 0.068 125 2500 
М2ТБ-400 200-1200 50 400(80) 625 10 500 1.70/1256 1.30 0.35 200 12.5-40 500-1000 2.5 300 0.068 125 2500 

1.5 MTD5 O47 
О56 

 

 

 

 ширина корпуса 70мм                                                                                                                                                                             case width 70mm 
М1ТБ2-400 ■ 2900-3400 70 470(85) 730 12 720 1.70/1256 1.40 0.5 200 80-125 500-1000 2.5 300 0.042 125 3000 
М1ТБ-500 ■ 1900-2800 70 510(85) 800 14 980 1.80/1570 1.35 0.4 200 63-100 500-1000 2.5 300 0.042 125 3000 
М1ТБ2-500 ■ 1300-1800 70 550(85) 860 18 1620 1.60/1570 1.30 0.3 200 40-80 500-1000 2.5 300 0.042 125 3000 
М1ТБ-630 ■ 400-1200 70 630(85) 990 20 2000 1.50/1978 1.20 0.2 200 25-63 500-1000 2.5 300 0.042 125 3000 
М1ТБ1-800 ■ 2200-2400 80 800(63) 1250 20 2000 2.25/2512 1.25 0.41 500 125 500-1000 3.5 400 0.049 130 4000 

2.9 MTD6 O55 
О56 

 

 

 

■ Новые приборы                           ■ New devices  
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радиодетали электронные компоненты со склада и под заказ



 

 2-13

  

МОДУЛИ ТИРИСТОРНО-ДИОДНЫЕ FAST THYRISTOR-DIODE 
И ДИОДНО-ТИРИСТОРНЫЕ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ FAST DIODE-THYRISTOR MODULES 
 

VDRM 

VRRM 
IDRM

IRRM

IT(AV) 

(TC  °C) 
ITRMS

IFRMS

ITSM

IFSM
i2t VTM /ITM VT(TO) 

VTО rT (diT/dt)crit tq trr (dvD/dt)crit VGT IGT tgt Rthjc Tjmax Visol w Тип 
Typ 

V mA A A kA A2s103 V/A V mΩ A/µs µs µs V/µs V mA µs °C/W °C V kg 

Рис 
Fig 

Реком. 
охладители. 

Rec. 
heatsinks. 

Cхема 
Circiut 

 

  
ширина корпуса 20мм                                                                                                                                                                                   case width 20mm 

400-800 20 40(85) 63 1.0 5.0 2.2/125 1.4 5.0 125 16,25,32,40 100-1000 3.0200 - 0.46 125 2500

800-1400 20 40(85) 63 1.0 5.0 2.2/125 1.4 5.0 125 25,32,40 100-1000 3.0200 - 0.46 125 2500МТБДЧ-40■ 
МДЧТБ-40■ 

1400-1600 20 40(85) 63 1.0 5.0 2.2/125 1.4 5.0 125 32,40 

0.63-
1.00 

100-1000 3.0200 - 0.46 125 2500

400-800 20 63(85) 100 1.1 6.0 2.2/200 1.4 4.0 125 16,25,32,40 100-1000 3.0200 - 0.39 125 2500

800-1400 20 63(85) 100 1.1 6.0 2.2/200 1.4 4.0 125 25,32,40 100-1000 3.0200 - 0.39 125 2500МТБДЧ-63■ 
МДЧТБ-63■ 

1400-1600 20 63(85) 100 1.1 6.0 2.2/200 1.4 4.0 125 32,40 

0.63-
1.00 

100-1000 3.0200 - 0.39 125 2500

0.2MTD1
O24, 
O34 
О55 

 

 

 
 ширина корпуса 34мм                                                                                                                                                                                     case width 
34mm 

 

МТБДЧ-100 
МДЧТБ-100 

500 
-1000 25 100(85) 160 4.0 80 1.8/314 1.10 1.80 500 40 

- 
1000 2.5250 4 0.210 125 2500

МТБДЧ-200 600-1400 
400-1600 25 200(62) 314 

(85) 
4.0 
5.0 

80 
125 

2.2/628 
1.6/628 

1/15 
0.85 

1.5/ 
0.97 500 63 3001) 

300 
500-1000 2.5250 - 0.180 130 2500

МДЧТБ-200 400-1600 
600-1400 25 200(62) 314 

(85 
5.0 
4.0 

125 
80 

1.6/628 
2.0/628 

0.85/
1.15 

0.97/
1.5 500 63 2001) 

300 
500-1000 2.5250 - 0.180 130 2500

0.5MTD2

O25 
O35 
O45 
О55 

 

 

 
 

 
 ширина корпуса 60мм                                                                                                                                                                                  case width 60mm 

МТБДЧ-250 
МДЧТБ-250 1900-2800 50 315(85) 490 8.0 320 1.87/785 1.40 0.60 200 32-63 2.5-8 500-1000 2.5300 - 0.068 125 3000

МТБДЧ-320 
МДЧТБ-320 1300-1800 50 330(85) 510 9.0 405 1.85/1005 1.35 0.50 200 25-50 2.5-8 500-1000 2.5300 - 0.068 125 2500

МТБДЧ-400 
МДЧТБ-400 

200 
-1200 50 400(80) 625 10 500 1.70/1256 1.30 0.35 200 12.5-40 2.5-8 500-1000 2.5300 - 0.068 125 2500

1.5MTD5 O47 
О56 

 

 

 

■ Новые приборы                       ■ New devices  
1) Значение Qrr,мкК                                                                                                                                                                                                                                         1) Value Qrr, µС
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радиодетали электронные компоненты со склада и под заказ
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МОДУЛИ ТИРИСТОРНЫЕ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ FAST SWITCHING THYRISTOR  MODULES 
ЧАСТОТНО-ИМПУЛЬСНЫЕ 

VDRM 

VRRM 
IDRM 

IRRM 
IT(AV) 

(TC  °C) ITRMS ITSM i2t VTM /ITM VT(TO) rT (diT/dt)crit tq (dvD/dt)crit VGT IGT Rthjc Tjmax Visol w Тип 
Typ 

V mA A A kA A2s103 V/A V mΩ A/µs µs V/µs V mA °C/W °C V kg 

Рис 
Fig 

Реком. 
охладители. 

Rec. heatsinks. 

Cхема 
Circiut 

 ширина корпуса 34мм                                                                                                                                                                                  case width 34mm 

М2ТБИ-100 600 -1200 50 100(80) 157 2.5 31 2.2/314 1.38 2.70 800 16,20,25,32, 
40,50,63 1000 2.5 250 0.210 125 2500 0.5 MTD2

O25 
O35 
О45 
О55 

 

 

 ширина корпуса 50мм                                                                                                                                                                       case width 50mm 
 

М2ТБИ-125■ 600-1400 50 125(80)  4.0 80 1.80/398   1000 25,32, 
40,50,63 1000 2.5 300 0.230 125 2500 0.8 МТD3

O26 
O35 
O46 
О55 

М2ТБИ-160 600-1400 50 160(85) 250 4.0 80 2.1/502 1.35 1.10 1000 16,20,25,32, 
40,50,63 1000 2.5 300 0.130 125 2500

М2ТБИ-160 1500-2000 50 160(85) 250 6.0 180 2.1/502 1.25 1.30 1000 32,40,50,63 1000 2.5 300 0.130 125 2500

М2ТБИ-200 300-900 60 200(80) 314 7.0 245 1.9/628 1.20 0.80 1000 12,16,20,25, 
32,40,50,63 1000 2.5 300 0.130 125 2500

0.8 MTD3

O26 
O35 
O46 
О55 

 

 

 ширина корпуса 50мм                                                                                                                                                                       case width 50mm 

М1ТБИ-320 600-1400 50 320(85) 500 9.0 405 2,0/1005 1.20 0.64 1000 25,32,40, 
50, 63 1000 2.5 300 0.073 125 2500

М1ТБИ-320 1500-2000 80 320(85) 500 7.5 281 2,1/1005 1.25 0.70 1000 40,50,63 1000 2.5 300 0.073 125 2500

М1ТБИ-400 300-900 50 400(80) 628 6.3 198 1,9/1256 1.20 0.45 1000 12,16,20,25, 
32,40,50,63 1000 2.5 250 0.073 130 2500

0.8 MTD4 O46 
О55  

 ширина корпуса 60мм                                                                                                                                                                     case width 60mm 

М2ТБИ-320 600-1400 50 320(85) 500 9.0 405 2,0/1005 1.20 0.64 1000 25,32,40, 
50,63 1000 2.5 300 0.073 125 2500

М2ТБИ-320 1500-2000 80 320(83) 500 7.5 281 2,1/1005 1.25 0.70 1000 40,50,63 1000 2.5 300 0.073 125 2500

М2ТБИ-400 300-900 50 400(80) 628 6.3 198 1,9/1256 1.20 0.45 1000 12,16,20,25, 
32,40,50,63 1000 2.5 250 0.073 130 2500

 

 

 

М1ТБИ-800■ 600-1000 100 800(80) 1256 6.3 198 1,9/2512 1.20 0.45 1000 12,16,20,25, 
32,40,50,63 1000 2.5 250 0.039 130 2500

1.5 MTD5 О47 
О56 

 

 ширина корпуса 70мм                                                                                                                                                                            case width 70mm 
М1ТБИ-500 ■ 600-1400 130 500(80) 785 17 1280 2.20/1570 1,30 0,24 1000 25,32,40,50,63 1000 2.5 250 0.042 125 2500
М1ТБИ2-500■ 1500-2000 150 500(80) 785 16 1280 2.25/1570 1,34 0,34 1000 32,40,50,63 1000 2.5 250 0.042 125 2500
М1ТБИ-630 ■ 300-900 120 630(80) 989 18 1620 2.00/1978 1,20 0,34 1000 12.5,16,20,25,32,40 1000 2.5 250 0.042 125 2500

2.9 MTD6 O55 
О56 

 

■ Новые приборы                        ■ New devices  
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 2-15

МОДУЛИ ТИРИСТОРНО-ДИОДНЫЕ FAST THYRISTOR-DIODE 
И ДИОДНО-ТИРИСТОРНЫЕ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ FAST DIODE-THYRISTOR MODULES 
 

VDRM 

VRRM 
IDRM

IRRM

IT(AV) 

(TC  °C) 
ITRMS

IFRMS

ITSM

IFSM
i2t VTM /ITM VT(TO) 

VTО rT (diT/dt)crit tq trr (dvD/dt)crit VGT IGT tgt Rthjc Tjmax Visol w Тип 
Typ 

V mA A A kA A2s103 V/A V mΩ A/µs µs µs V/µs V mA µs °C/W °C V kg 

Рис 
Fig 

Реком. 
охладители. 

Rec. heatsinks.

Cхема 
Circiut 

 

 
 ширина корпуса 34мм                                                                                                                                                                                 case width 34mm 

МТБИДЧ-100
МДЧТБИ-100

600 
-1200 50 100(80) 157 2.5 31 2.2/314 1.38 2.70 800 16,20,25,32,

40,50,63 
2.5,3.2,

4.0 1000 2.5250 - 0.210 125 25000.5MTD2

O25 
O35 
O45 
О55 

 

 

 

 

 
 ширина корпуса 50мм                                                                                                                                                                                 case width 50mm 

МТБИДЧ-160
МДЧТБИ-160

600 
-1400 50 160(85) 250 4.0 80 2.1/502 1.3501.10 1000 16,20,25,32,

40,50,63 
2.5,3.2,

4.0 1000 2.5300 - 0.130 125 2500

МТБИДЧ-160
МДЧТБИ-160

1500 
-2000 50 160(85) 250 6.0 180 2.1/502 1.25 1.30 1000 32,40,50,63 2.5,3.2,

4.0 1000 2.5300 - 0.130 125 2500

МТБИДЧ-200
МДЧТБИ-200

300 
-900 50 200(80) 314 7.0 245 1.9/628 1.20 0.80 1000 12,16,20,25,

32,40,50,63 
2.5,3.2,

4.0 1000 2.5300 - 0.130 125 2500

0.8MTD3

O45 
O26 
O36 
О55 
О56 

 

 

 

  
ширина корпуса 60мм                                                                                                                                                                               case width 60mm 

МТБИДЧ-320
МДЧТБИ-320

600 
-1400 50 320(85) 500 9.0 405 2.0/1005 1.20 0.64 1000 25,32,40, 

50,63 
2.5,3.2,
4.0,5.0 1000 2.5300 - 0.073 125 2500

МТБИДЧ-320
МДЧТБИ-3201500-2000 80 320(83) 500 7.5 281 2.1/1005 1.25 0.70 1000 40, 

50,63 
2.5,3.2,
4.0,5.0 1000 2.5300 - 0.073 125 2500

МТБИДЧ-400
МДЧТБИ-400

300 
-900 50 400(80) 628 6.3 198 1.9/1256 1.20 0.45 1000 12,16,20,25,

32,40,50,63 
2.5,3.2,
4.0,5.0 1000 2.5250 - 0.073 130 2500

1.5MTD5 O47 
О56 
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МОДУЛИ СИЛОВЫЕ ОПТОТИРИСТОРНЫЕ OPTO-THYRISTOR MODULES 
 
Основные особенности: 
▪ Оптронные тиристоры состоят из тиристора и излучающего диода на основе 
GaAs 
▪ Все силовые и управляющие выводы изолированы от металлического осно-
вания. 
▪ Напряжение изоляции не менее 2500 В (эффективное значение) 
▪ Тепло от элементов отводится через керамический изолятор из нитрида алю-
миния и металлическое основание 
▪ Прижимные внутренние контактные соединения, обеспечивающие высокую 
надежность при циклическом режиме работы 
▪ Обеспечена гальваническая развязка между силовой цепью и цепью управ-
ления. Это обеспечивает непосредственное управление тиристором с логиче-
ских элементов, что существенно снижает весо-габаритные показатели аппа-
ратуры 
▪ Помехоустойчивы в схемах автоматики 

 
Features: 

▪ Optron thyristors consist of a thyristor and of an light emission 
diode based on GaAs 

▪ All power and control terminals are isolated from metal base-
plate. Isolation voltage is more than 2500V(RMS) 

▪ Heat from chips transferred via aluminium nitride ceramic isola-
tor and metal baseplate 

▪ Internal pressure contacts ensure high reliability under opera-
tion cycling mode  

▪ There are isolation between power circuit and control one. It en-
sures direct thyristor control from logic chips, which is resulted in 

considerable decrease of weight-and-overall-dimensions values  
▪ Noise immunity in circuits of control reays 

 
Области применения: 
▪ Регуляторы переменного тока (например, для контроля температуры, регули-
рования скорости вращения двигателя постоянного тока) 
▪ Управляемые ключи в узлах радиоэлектронной аппаратуры 
▪ Станкостроение (управление асинхронными двигателями в ключевом режи-
ме) 
▪ Сильноточные реле 

 
  Application: 

▪ AC regulators (e.g. for temperature control, DC motor rotation 
speed control) 

▪ Controllable switches in radio-electronic equipment 
▪ Machine-tool industry (induction motors control under switch 

mode) 
▪ Heavy-current relays 

 
 
 
 
 
 
 
 

VDRM 

VRRM 
IDRM 

IRRM 
IT(AV) 

(TC  °C) ITRMS 
ITSM 

IFSM 
i2t VTM /ITM VT(TO) rT (diT/dt)crit tq (dvD/dt)crit VGT M IGTM Rthjc Tjmax Visol w Тип 

Type 
V mA A A kA A2s103 V/A V mΩ A/µs µs V/µs V mA °C/W °C V kg 

Рис 
Fig 

Реком. 
охладители. 

Rec. heatsinks 
 

Схема 
Circiut 

ширина корпуса 20мм                                                                                                                                                                   case width 20mm 

М2ТОТО-40 400-1200 15 40(70) 63 1.25 7,8 1.75/123 0,85 8,0 40 160 20-320 2.5 250 0.60 110 2500 

М2ТОТО-63 400-1200 15 63(70) 100 1.45 10,5 1.75/198 0,85 3,4 40 160 20-320 2.5 250 0.46 110 2500 

М2ТОТО-80 400-1200 15 80(60) 125 1.50 11,3 1.70/250 0,85 2,2 40 160 20-320 2.5 250 0.45 110 2500 

0,2 MTD1 
O24 
O34 
О55  
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МОДУЛИ СИМИСТОРНЫЕ TRIAC MODULES 
 
 
Основные особенности: 
 
▪ Высокомощный симметричный тиристор с однополярным и двуполярным 
управлением 
▪ Один симистор заменяет два тиристора. 
▪ Прижимные контакты 
▪ Высокая энерготермоциклостойкость 
▪ Возможна поставка с встроенным в основание модуля водяным охладителем 
 

 

 
Области применения: 
 
▪ Регуляторы переменного тока промышленной частоты 
▪ Электросварочное оборудование в автомобильной промышленности 
▪ Электротермическое оборудование) 
▪ Сильноточные реле 

 

 
 

VDRM 

VRRM 
IDRM 

IRRM 
ITRMS  

 (TC  °C) 
ITSM 

IFSM 
i2t VTM /ITM VT(TO) rT (diT/dt)crit (dvD/dt)com VGT  IGT Rthjc Tjmax Visol w Тип 

Type 
V mA A kA A2s103 V/A V mΩ A/µs V/µs V mA °C/W °C V kg 

Рис 
Fig 

Реком. 
охладители. 

Rec. heatsinks 

Схема 
Circiut 

ширина корпуса 50мм                                                                                                                                                                 case width 50mm 

М1ТС-400■ 300-1400 35 400(85) 5.0 250 1,7/564 1.0 1.0 25 6.3-100 3.0 300 0.076 125 2500 

М1ТС-500■ 300-1200 35 500(85) 5.5 303 1,5/700 0.9 0.61 25 6.3-100 3.0 300 0.073 125 2500 
0,8 MTD4 O46 

О55  

 

 

 

 квадранты управляемости 1, 3, 4 

 
■ Новые приборы                         ■ New devices  

+UG 

+UD -UD 

2 

4 3 

1 

-UG 
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РАЗМЕРЫ OUTLINE 

 

 

 
MTD1 MTD2 

 

 

МТТ-40, МТТ-63, МТТ-80 
М2ТБ-40, М1ТБ-63 

 

МТТ-100, М2Т-100, МТТ-125, 
М2Т-125, МТТ-160, М2Т-160, 
М2Т-200, МТТ1-200 
М2ТБИ-100 

 

 

МТД-40, МТД-63, МТД-80 
МТБДЧ-40, МТБДЧ-63 

 

МТД-100, МТД1-100, МТД-125, 
МТД1-125, МТД-160, МТД1-160, 
МТД1-200 
МТБИДЧ-100 

 

МДТ-40, МДТ-63, МДТ-80 
МДЧТБ-40, МДЧТБ-63 

 

 
МДД-40, МДД-63, МДД-80  

МДТ-100, МДТ1-100, МДТ-125, 
МДТ1-125, МДТ-160, МДТ1-160, 
МДТ1-200 
МДЧТБИ-100 

 
М2ТОТО-40, М2ТОТО-63, М2ТОТО-80  

МДД-125, МДД-160, М2Д-160, 
М2Д-200 
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РАЗМЕРЫ OUTLINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MTD3 

 

 
MTD4 

 

 

 

МТТ2-160, М2Т1-160, МТТ-200, М2Т1-
200, МТТ-250, М2Т-250 
М2ТБИ-160, М2ТБИ-200 

 

 

 

М1Т-250, М1Т-320, М1Т-400, М1Т1-
400, М1Т-500, М1Т-630 
М1ТБ-250, М1ТБ-320, М1ТБ-400 
М1ТБИ-320, М1ТБИ-400 

 

 

 

МТД2-160, МТД-200, МТД2-200, МТД-
250, МТД1-250, МТД1-320 
МТБИДЧ-160, МТБИДЧ-200 

 
М1Д-400, М1Д1-400, М1Д-500, М1Д1-
500, М1Д-630 
М1ДЧ-250, М1ДЧ-320, М1ДЧ-400 

 

 

 

МДТ2-160, МДТ-200, МДТ2-200, МДТ-
250, МДТ1-250, МДТ1-320 
МДЧТБИ-160, МДЧТБИ-200 

 

 

 
МДД-200, МДД-250, М2Д-250, МДД-320  

М1ТС-400, М1ТС-500 

 

 
 

МДЧ-400, МДЧ1-400 
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РАЗМЕРЫ OUTLINE 

 
MTD5 

 

М2Т1-250, М2Т-320, М2Т-400, М2Т-500, 
М2Т-630 
М2ТБ-250, М2ТБ-320, М2ТБ-400 
М2ТБИ-320, М2ТБИ-400 

 
 

MTD6 

 

МТД2-250, МТД-320, МТД-400, МТД1-
400, МТД-500, МТД1-500, МТД-630 
МТБДЧ-250, МТБДЧ-320, МТБДЧ-400 
МТБИДЧ-320, МТБИДЧ-400 

 

М1Т2-400, М1Т2-500, М1Т2-630, 
М1Т-800, М1Т-1000 
М1ТБ2-400, М1ТБ-500, М1ТБ2-
500, М1ТБ-630 
М1ТБИ-500, М1ТБИ2-500, М1ТБИ-
630 

 

МДТ2-250, МДТ-320, МДТ-400, МДТ1-
400, МДТ-500, МДТ1-500, МДТ-630 
МДЧТБ-250, МДЧТБ-320, МДЧТБ-400 
МДЧТБИ-320, МДЧТБИ-400 

 

М1Д-630, М1Д-800,М1Д-1000 
М1ДЧ-500, М1ДЧ-630, М1ДЧ-800 
 

 

М2Д-400, М2Д1-400, М2Д-500, М2Д1-
500, М2Д-630 
М2ДЧ-250, М2ДЧ-320, М2ДЧ-400 

 

 

М1ТБИ-800 
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РАЗМЕРЫ OUTLINE 
 

 
 
 

 
 
 

MTD7 

 

 
 

 
 
 

М2Т2-400, М2Т2-500, М2Т2-630, М2Т2-
800, М2Т2-1000 

 

МДТ2-400, МДТ2-500, МДТ2-630, 
МДТ2-800, МДТ2-1000 

 
 

 
 

МТД2-400, МТД2-500, МТД2-630, МТД2-
800, МТД2-1000 

 

М2Д2-630, М2Д2-800, М2Д2-1000 
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МОЩНЫЕ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ И БЫСТРОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕСЯ ДИОДЫ 
В ЭКОНОМИЧНОМ КОРПУСЕ 

 
 
Основные особенности: 
▪ Очень малые размеры и масса при высоких значениях нагрузочного тока. 
▪ Прочный пластмассовый корпус с винтовым креплением к охлаждающему 
устройству и верхней шине. 
▪ Очень низкая внутренняя индуктивность конструкции диода. 
 
Области применения: 
▪ Компактные мощные выпрямители различного применения 
▪ Снабберные цепи для мощных IGBT. 

 

 

 

 
 

 

 
Низкочастотные 

 

 
Быстровосстанавливающиеся 

 

 

        Предельно допустимые параметры 
МПД-
63,63х 

МПД-
80,80х 

МПД-
100,100х 

МПД-
160,160х 

МПДЧ-
50,50х 

МПДЧ-
63,63х 

МПДЧ-
100,100х 

 

VRRM Повторяющееся импульсное напря-
жение в закрытом состоянии 

 100- 
1600 

100- 
1600 

100- 
1600 

100 
-1600 

100 
-1400 

100 
-1400 

100 
-1400 

V 

IF(AM)) Максимально допустимый средний 
прямой ток 

Tc=90˚C 63 80 100 160 50 63 100 A 

IFSM Ударный прямой ток для t = 10ms Tjmax 1200 1400 1600 2200 1000 1200 2200 A 
IRRM Повторяющийся импульсный обрат-

ный ток 
Tjmax/VRRM 6 6 10 10 10 15 15 mA 

 Характеристики          
VFМ Импульсное прямое напряжение IFМ = 

3,14хIF(AV) 
1,35 1,35 1,35 1,75 2,0 2,0 2,0 V 

V(TO) Пороговое напряжение Tjmax 0,83 0,83 0,95 0,95 1,2 1,2 1,2 V 
rT Динамическое сопротивление Tjmax 3,1 3,1 2,5 1,6 8 5 5 mΩ 
trr Время обратного восстановления Tjmax - - - - 0,5-0,63-

0,80-1,0 
0,63-0,8-

1,0 
0,63-0,8-1,0 µs 

Rthjc Тепловое сопротивление переход-
корпус 

 0,60 0,50 0,40 0,24 0,60 0,45 0,24 ˚C/W 

Tjmax Максимально допустимая темпера-
тура перехода 

 150 150 150 150 150 150 150 ˚C 

Tstg Температура хранения  (-40..+50) (-40..+50) (-40..+50) (-40..+50) (-40..+50) (-40..+50) (-40..+50) ˚C 
w Масса  35 35 35 35 35 35 35 г 
 
 
 

■ Новые приборы            
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ОДНОФАЗНЫЕ ДИОДНЫЕ МОСТЫ М4Д-40, М4Д-63, М4Д-80 
ТРЕХФАЗНЫЕ ДИОДНЫЕ МОСТЫ М6Д-63, М6Д-80, М6Д-100 

 

 
масса 180г 

Основные особенности: 
 
▪ Силовые выводы изолированы от металлического основания.  
▪ Прочный пластмассовый корпус с винтовым креплением силовых 
шин. 
▪ Применяется DCB-керамика и Al2O3 

▪ Простой монтаж. 
▪ Низкие цены 

 
 

Области применения: 
 
▪ Одно- и трехфазные мосты для источников питания 
▪ Входные выпрямители для различных преобразователей частоты. 
▪ Выпрямители для питания обмоток возбуждения электродвигателей постоянного тока 
▪ Выпрямители для зарядки батарей. 

 
ОДНОФАЗНЫЕ  

 

 
ТРЕХФАЗНЫЕ 

 

 

  
 М4Д-40 М4Д-63 М4Д-80 М6Д-63 М6Д-80 М6Д-100 

ID A Постоянный ток мостового выпрямителя Tc=100˚C 40 63 80 63 80 100 

VRRM V Повторяющееся импульсное обратное напряжение T=25˚C 
T=150˚C 400-1600 400-1600 400-1600 400-1600 400-1600 400-1600 

IRRM mA Повторяющийся импульсный обратный ток T=150˚C 5 5 5 5 5 5 
IFSM A Ударный прямой ток при температуре перехода T=150˚C 425 510 850 425 510 850 
∫ i2t kA2s Защитный показатель T=150˚C 900 1300 3600 900 1300 3600 
VFМ V Импульсное прямое напряжение IF=170A 2,18 1,84 1,5 2,18 1,84 1,5 
V(TO) V Пороговое напряжение T=150˚C 0,93 0,93 0,83 0,93 0,93 0,83 
rT mΩ Динамическое сопротивление T=150˚C 3,3 3,3 1,7 3,3 3,3 1,7 

Rthjc ˚C/W Тепловое сопротивление переход-корпус  0,500 0,375 0,275 0,500 0,375 0,275 
Visol V Напряжение изоляции  3000 3000 3000 3000 3000 3000 
Tj ˚C Температура перехода  (-40..+150) (-40..+150) (-40..+150) (-40..+150) (-40..+150) (-40..+150) 

Tstg ˚C Температура хранения  (-40..+50) (-40..+50) (-40..+50) (-40..+50) (-40..+50) (-40..+50) 
■ Новые приборы   
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ОДНОФАЗНЫЕ ДИОДНО-ТИРИСТОРНЫЕ МОСТЫ М4Д-200, М4ДТ-160, М4Т-160 
ТРЕХФАЗНЫЕ ДИОДНО-ТИРИСТОРНЫЕ МОСТЫ М6Д-200, М6ДТ-160, М6Т-160 

 

Основные особенности: 
▪ Силовые выводы изолированы от металлического основания.  
▪ Прочный пластмассовый корпус с винтовым креплением силовых шин. 
▪ Применяется DCB-керамика и Al2O3 

▪ Простой монтаж. 
▪ Низкие цены 
 
Области применения: 

М4Д-200 М4ДТ-160 М4Т-160 М6Д-200 М6ДТ-160 М6Т-160 

 
масса 400г 

▪ Одно- и трехфазные мосты для ис-
точников питания    
▪ Входные выпрямители для различ-
ных преобразователей частоты.    
▪ Выпрямители для питания обмоток 
возбуждения электродвигателей по-
стоянного тока     
▪ Выпрямители для зарядки батарей. 

      

 

ID A Постоянный ток мостового выпрямителя Tc=100˚C 200 160 160 200 160 160 

VRRM, 
VDRM V 

Повторяющееся импульсное обратное 
напряжение и повторяющееся импульс-
ное напряжение в закрытом состоянии 

T=25˚C 
T=150˚C 400-1600 400-1600 400-1600 400-1600 400-1600 400-1600 

IRRM, 
IDRM mA 

Повторяющийся импульсный обратный 
ток и повторяющийся импульсный ток в 
закрытом состоянии 

T=150˚C 10 10 10 10 10 10 

IFSM 

ITSM 
A 

Ударный прямой ток и ударный ток в 
открытом состоянии при температуре 
перехода 

T=25˚C 
T=150˚C 
T=125˚C 

2200 
2000 

1700 
 

1500 

1700 
 

1500 

2200 
2000 

1700 
 

1500 

1700 
 

1500 

VFМ 

VТМ 
V 

Импульсное прямое напряжение и им-
пульсное напряжение в открытом со-
стоянии 

IF=300A 
1,45 1,65 1,65 1,45 1,65 1,65 

IGT/UGT mA/V Отпирающие постоянные ток и напря-
жение управления T=25˚C - 150/3 150/3 - 150/3 150/3 

(dVT/dt) 
crit v/µs Критическая скорость нарастания на-

пряжения в закрытом состоянии T=125˚C - 200-1000 200-1000 - 200-1000 200-1000 

Rthjc ˚C/W Тепловое сопротивление переход-корпус  0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Visol V Напряжение изоляции  3000 3000 3000 3000 3000 3000 
Tj ˚C Температура перехода  (-50..+150) (-40..+125) (-40..+125) (-50..+150) (-50..+125) (-50..+125) 

Tstg ˚C Температура хранения  (-40..+50) (-40..+50) (-40..+50) (-40..+50) (-40..+50) (-40..+50) 
■ Новые приборы  
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ОДНОФАЗНЫЕ ДИОДНЫЕ МОСТЫ С ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ М4Д-200В 
 

 

Основные особенности: 
 
▪ Все силовые и управляющие выводы изолированы от металлического 
основания. Напряжение изоляции не менее 9000 В (эффективное значе-
ние) 
▪ Тепло от элементов отводится через керамический изолятор из оксида 
алюминия и металлическое основание 
▪ Прочный пластмассовый корпус с винтовым креплением силовых шин. 
▪ Простой монтаж. 
 
 
Области применения: 
 
▪ Одно- и трехфазные мосты для источников питания 
▪ Входные выпрямители для различных преобразователей частоты. 
▪ Выпрямители для питания обмоток возбуждения электродвигателей по-
стоянного тока 
▪ Выпрямители для зарядки батарей. 

    масса 400г 

 
 

ID A Постоянный ток мостового выпрямителя Tc=100˚C 200 
VRRM, V Повторяющееся импульсное обратное напряжение T=25˚C      T=150˚C 400-1600 
IRRM mA Повторяющийся импульсный обратный ток T=150˚C 10 

IFSM A Ударный прямой ток при температуре перехода T=25˚C 
T=150˚C 

1700 
1500 

VFМ 

VТМ 
V Импульсное прямое напряжение и импульсное на-

пряжение в открытом состоянии 
IF=300A 1,45 

V(TO) V Пороговое напряжение T=150˚C 
T=125˚C 

0,83 

rT mΩ Динамическое сопротивление T=150˚C 
T=125˚C 

1,7 

Rthjc ˚C/W Тепловое сопротивление переход-корпус  0,4 
Visol V Напряжение изоляции  9000 
Tj ˚C Температура перехода  (-40..+150) 

Tstg ˚C Температура хранения  (-40..+50) 
■ Новые приборы  
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ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ СД-2-50 
 

 

 
Основные особенности: 
 
▪ Прочный пластмассовый корпус 
▪ Отвод тепла через изолирующие металлокерамические пластины 
▪ Монтаж с помощью винтов 
▪ Лавинные характеристики 
▪ При обдуве корпуса рабочий ток увеличивается в два раза 
 
 
Области применения: 
 
▪ Высоковольтные источники питания 
▪ Электрофизическая и измерительная аппаратура 
▪ Лазеры 
▪ Рентгеновское оборудование 

 
 

 

VRRM 

 

Повторяющееся импульсное обратное напряжение, не менее  50000 V 

IF(AV) 

 

Максимально допустимый средний прямой ток, не менее  2 A 

IFSM 

 

Ударный прямой ток Tj = Tjmax               tи = 10ms 150 A 

VFМ 

 

Импульсное прямое напряжение, не более Tj = 25˚C         IFМ=6,3A 45 V 

IRRM 

 

Повторяющийся импульсный обратный ток, не более Tj = Tjmax         VR = VRRM 5 mA 

IR 

 

Постоянный обратный ток, не более Tj = 25˚C          VR = VRRM 5 мкА 

Tjmax 

 
Максимально допустимая температура перехода  150 ˚C 

Tjmin 

 
Минимально допустимая температура перехода  -45 ˚C 

Rth(j-c) 

 
Тепловое сопротивление переход-корпус  10 ˚C/W 

W 
 

Масса  200 г 

■ Новые приборы   
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